
G6K-2F-RF-V
表面安装高频继电器

适合高速差动传送信号切换的
8GHz带 小型2极高频继电器

符合RoHS

■种类 

■额定值 

●高频特性（插入损耗3dB以下at8GHz）

●长11.7mm×宽7.9mm×高7.1mm的超小型

●额定功耗100mW和高灵敏度

种类 构造 接点构成 型号 线圈额定电压（V） 最小包装单位

单型、稳定型 塑料密封型 2c G6K-2F-RF-V DC3、4.5、5、12 40个/杆装

注.  订购时，请注明线圈额定电压（V）。
　　例：G6K-2F-RF-V DC5
　　此外，交付时的包装标记及产品上标注的电压规格为□□VDC。

G6K-2F-RF-V
 � � � �

■型号结构 

①接点极数
2：2极/2c

②端子形状
F：外L型表面安装端子

③特殊功能1
RF：高频对应

④附加功能
V： 8GHz带 

高速差动传送信号适用规格

注1. 1GHz/3GHz带的高频信号用途备有G6K(U)-2F(P)-RF(-S,-T)。

●操作线圈

项目
额定电压（V）

额定电流
(mA)

线圈电阻
(Ω)

动作电压
(V)

复位电压
(V)

最大容许电压
(V)

消耗功率
(mW)

DC

3 33.0 91

80％以下 10%以上 150% 约100
4.5 23.2 194

5 21.1 237

12  9.1 1,315

注1. 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值，公差±10％。
注2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
注3. 最大容许电压指的是继电器线圈能承受的电压最大值。

●开关部（接点部）

项目 负载 电阻负载

额定负载

AC125V 0.3A
DC30V 1A
DC10V 10mA
8GHz 1W　＊

额定通电电流 1A

接点电压的最大值 AC125V、 DC60V

接点电流的最大值 1A

＊负载侧V.SWR≤1.2时的值。

●高频特性＊1
项目 频率 8GHz

差分传输特性

插入损耗 3dB以下

绝缘 15dB以上

回复损耗（V.SWR） 5dB以上（3.57以下）

单向特性
（参考值）

插入损耗 4dB以下

绝缘
同极接点间 15dB以上

异极接点间 15dB以上

回复损耗（V.SWR） 5dB以上（3.57以下）

传递功率的最大值 1W ＊2

开闭功率的最大值 1W ＊2

注1.  测量类的阻抗为50Ω。（差动阻抗为100Ω）
注2.  上述值为初始值。
＊1. 在重复性（再现性）要求较高的用途中使用时，请向本公司咨询。
＊2. 负载侧V.SWR≤1.2时的值。

用途示例

·半导体检查装置
·计测仪器
·通信设备

■标准型规格 
接点接触机构： 交叉式双接点Ag

（表面Au合金）
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■参考数据 

● 高频特性（差动传送特性）
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●高频特性（单向特性）

插入损耗 隔离 反射损耗、V.SWR
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注1. 高频特性因封装基板而异。请在实际设备上确认耐久性等特性后再使用。
注2. 环境温度条件为+23℃。
注3. 测量类的阻抗为50Ω。（差动阻抗为100Ω）
注4. 本公司备有回路模拟中使用的S参数（Touch stone形式）数据，敬请咨询。

G6K-2F-RF-V 表面安装高频继电器

■性能

接触电阻 ＊1 100mΩ以下

动作时间 ＊2 3ms以下（约1.4ms）

复位时间 ＊2 3ms以下（约0.7ms）

绝缘电阻 ＊3 500MΩ以上（DC500V时）

耐压

线圈和接点间 AC350V 50/60Hz 1min

异极接点间 AC350V 50/60Hz 1min

同极接点间 AC350V 50/60Hz 1min

线圈接点与接地线之间 AC350V 50/60Hz 1min

振动
耐久 10～55～10Hz 单振幅2.5mm（双振幅5mm）

误动作 10～55～10Hz 单振幅1.65mm（双振幅3.3mm）

冲击
耐久 1000m/s2

误动作 750m/s2

耐久性

机械 5,000万次以上（开关频率36,000次/h）

电气
100万次以上（DC10V10mA、开关频率1,800次/h）

10万次以上（其它额定负载、开关频率1,800次/h）

使用环境温度 -40～＋70℃（无结冰、无凝露）

使用环境湿度 5～85％RH

重量 约1.16g

注. 上述值为初始值。
＊1. 测量条件：DC1V　10mA电压下降法。
＊2. （　）内的值为实效值。
＊3. 测量条件：用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
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G6K-2F-RF-V 表面安装高频继电器

●高频特性（信号品质、差动传送）

at 8.1Gbps
a接点

at 10Gbps
a接点

at 12.5Gbps
a接点
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173mV 121.0ps 2.5ps

眼高 眼宽 速度偏差 P-P

177mV 96.5ps 3.5ps

眼高 眼宽 速度偏差 P-P

147mV 75.2ps 4.8ps

b接点 b接点 b接点
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〔代表值（初始）〕

眼高 眼宽 速度偏差 P-P

166mV 116.0ps 7.4ps

眼高 眼宽 速度偏差 P-P

172mV 94.5ps 5.5ps

眼高 眼宽 速度偏差 P-P

137mV 74.4ps 5.6ps

条件
·211-1 PRBS 信号

·输入差动电压 200mV
·上升时间 25ps@10-90%
注 1. 环境温度条件为 +23℃。
注 2. 测量类的阻抗为 50Ω。（差动阻抗为 100Ω）
注 3. 该数据包含评估基板的损耗。

●传播延迟时间

项目 传播延迟时间（ps） （代表值）

a 接点 107.5

b 接点 115.0

注 1. 环境温度条件为 +23℃。
注 2. 测量类的阻抗为 50Ω。（差动阻抗为 100Ω） 10%

传播延迟时间

继电器
输入波形

继电器
输出波形

90%
50%

50%

电压

电压

时间

时间

上升时间：25ps@10-90％条件
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1.27
2.54

3.81
5.08
6.35

7.62
8.89
10.16

7.9±0.211.7±0.2

7.1

8.3±0.2

5.08

1.68
0.76

4.24
9.2

0.7

1.27
2.54
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5.08

6.35
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8.89

10.16

0.4±0.1

8 7 6 5

1 2 3 4

0.15

■外形尺寸（单位：mm） 

G6K-2F-RF-V 印刷基板加工尺寸（顶视图）
尺寸公差为±0.1mm。

端子配置/内部接线图
（顶视图）

注. 请注意线圈极性。

G6K-2F-RF-V 表面安装高频继电器

■关于包装规格 

管装
下图所示为管装包装，继电器本体的方向性指示标记位于左侧。
请注意印刷基板封装时继电器的方向。

制动器
（灰色）

继电器方向　指示标记侧 制动器
（绿色）

管长：520mm（不包含制动器）

每管的继电器个数：40个

注1. 普通尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子的共面性为0.15mm以下。
注3.  印刷基板加工图的尺寸为考虑了焊接性能的推荐示例。

高频特性因焊盘部分的尺寸而异。请在实际设备基板上确认对高频
特性的影响之后再使用。

B-97

G
6
K
ı
2
F
ı
R
F
ı
V



■外形尺寸（单位：mm） 

G6K-2F-RF-V 表面安装高频继电器

■请正确使用 
·共通注意事项请参阅“印刷基板用继电器 共通注意事项”。

●IRS法推荐条件（表面安装端子型）

（1）IRS法（封装用焊锡：含铅焊锡时）
温
度（
℃
）

220～
245

180～
200

150

焊接

预热

时间（s）
90～120 20～30

（温度曲线表示印刷基板表面的温度。）

（2）IRS法（封装用焊锡：无铅焊锡时）

继电器端子部

温
度
（
℃
）

250以下

230

180

150

焊接

预热

时间（s）
120以下 30以下

外盒顶面（粉红色）：
255℃以下

（温度曲线表示继电器端子部的温度。）

· 焊膏的涂布量建议焊锡厚度200～250μm，焊盘图案参照本公

司推荐印刷基板加工尺寸。

· 为保持下述焊接良好状态，建议按左述推荐条件进行封装。

最终需要客户在封装条件下进行确认。

焊接良好状态 焊接不良状态

形成了踵角

焊锡

基板

焊盘

端子

焊锡量过少 焊锡量过大

继电器

最终需要客户在封装条件下进行确认。

使用注意事项

●关于继电器的使用

· 表面封装型继电器请在拆除防湿包装后尽早使用。（在30℃
以下、60%RH以下的条件下，请在1周以内（大致标准）使

用。）如果在拆除防湿包装后长期放置，将对焊接封装后的外

观、密封性产生影响。拆除防湿包装后再次保存时，请将其放

入交付时的防湿包装中，并利用胶带等固定。

· 焊接封装后清洗时，请避免急冷，使用酒精类或水类清洗剂。

并且，清洗温度不应高于40℃。

●关于使用、保存和运输环境

· 使用、保存和运输时，请避开直射日光，保存在常温、常湿、

常压的场所。

●长期连续通电时

· 在不执行继电器开闭动作而可长期连续通电的电路中使用时，

将会因线圈本身发热导致线圈绝缘老化，因接点表面生成保护

膜等导致接触不良。在此类电路中，建议选用磁保持型锁定继

电器。不得已使用单稳态继电器时，请采用防呆法电路设计，

从而防止接触不良和线圈断线等。

●关于自动封装时卡爪的夹持力

· 为确保继电器的特性，请将自动封装时卡爪的夹持力设定

在下列压力以下。

A 方向：1.96N 以下
B 方向：4.90N 以下
C 方向：1.96N 以

●关于涂层

· 封装印刷基板进行涂层处理时，请勿使用硅基涂层剂。封

装继电器后清洗基板时，也请勿使用含硅清洗液。（清洗

液可能会以涂层的形态残留在继电器表面。）

●重复性（再现性）

· 在要求高频特性和接触电阻较高的重复性（再现性）的用

途中使用时，请向本公司咨询。

A

C

B
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